
(A-type)

(B-type)

埋め込みN層と受光表面のP層には濃度制限がある。
P+N 接合間とN+P接合間にトンネル電流が流れない様に注意が必要。

埋め込みN層と受光表面のP層には濃度制限がない。
しかし、MASK工程が増加し、生産コストが増す。
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